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A La invencién se refiere 2 un
treansformador de linea para un receptor de te-
levigién, con une bobine de alta ten516n>incrus- B
tada en un cuerpo de resina de eoladé y un Toc-
5. tificador de semiconductores, una de cuyas cO=
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‘nexiones estd enlazada con el extremo de arrollamiento enla

.. de, ya gque las bobinas se¢ montan como transformador de linea

pa—

~de seguridad (DBGM 1 963 468).

bobina de alta tensién y en cuyo extremo se puede tomar una--
alta tensién. ”
Las disposiciones conocidas de la clase ex-

pueste anteriormente requleren un espacio relativamente gran-

¥ los rectificadores de semiconductores en general como com-
ponentes por separado. En ésto las bobinas de alta tensién '
con motivo de las rigurosas exigenclias que se imponen al .
aislamiento, se recubren por solada y los rectifioadqres de
selenio en forme de barra se montan fuera de la bobiné de:

alta tensién, teniéndose en cuenta la mnecesaria separacién

El cometido que fundaments e la invencidn
congiste ghora en que se fabrica en uma consfruccién lo méds
compecta posible un transformador de 1fneas de la clase ex-
puesta anteriormente.

Este cometido se soluciona segin la invencién
porque la bobina de alta tensién y el rectificador de semi-
conductores estdn dispuestos oerca'ﬁno del otro y porque la
bobina y el rectificador de semiconductores estén recubier-
tos por colada formando un componente compacto.

En perfeccionemiento de la invencién puede
evitarse la capacidad de dispersién resultente de ésto, adi~
¢lonalmente & la ventaje de la compacidad, porque entre la
hobine de alta tensién y el rectificador de semiconductores
estd previsto un entrehierro.

4 base de un dibujo se aclara con detalle un
ojemplo de un.trensformador de lineas seglin la 1nvencién.

Le figure 1 muestra una repfesentacidn_esquew
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mébica, la figura 2 muestra une representacién esqueméti-
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ca con entrehierro adicionel, la figura 3 muestra un ejem-
plo de ejecucién de un cuerpo soporte en una vista' en pla-
ta. _ '

En la figurs 1 estéd representada una bobi-
na de alte tewsidén 10 que estd revestida mediante una ma-
sa de colade 11, En esta masa dejcolada 11 estén incruste~
dos ademés de la bobina de alta tensién 10 dos rectifica-~
dores de silicio. Los rectificadores de semiconductores
12 que estén conectados en serie, estdn conectados a un
extremo del arrollamiento de la bobina de alta tensién 10,
mientres que en la otra conexién de uno de los rectifice-
dores de semiconductores 12 puede tomarse le alta tensién.

El ejemplo mostrado en la figura 2 estd en
principio construfdo correspondientemente 8l de la figura
1. Ia diferencia esencial entre ambas ejecuciones las re-
presenta un entrehierre 13 '‘que egtd dispuesto en la mesa
de colada 1) entre la bobina de alta tensién 10 y los ree-
tificadores de semiconductores 12. Este entrehierro‘redu;
¢e de forma ventajosa la capacidad de dispersién de la dig
posicidn. ‘ '

El cuerpo soporte 15 representado en la fi—
gura 3 estd desarrollado en forma de bandeja, estando de-
sarrollada en forme semicircular la pered exterior 16 en
un extremo del cuerpo soporte 15, mientras que el otro exw
tremo estd cerrado en forma recténgular. En el lado de for
ma gemicirculer estd previsto concéntrioo un cilindro hue-—

¢o 17 que sirve por fuera para la sujecidén de la bobina de
alta tensién 10 y pér dentro pars la recepcibn de un mi=
cleo de transformador no representado. Paralela gl extre-




10.

5.

20.

25.

30-

-4 -

mo en forma rectdngulsr del cuerpo soporte 15 estd previs-
ta una ebertura pésante 18 que estd dispueste entre el ci-
1indro hueco 17 y cémares 19 destinadas a la recepoiéﬁ,de
los vectificadores de semiconductores 12. Alas,%émgrasfl9

‘£e une otra cémera receptora 20 en la que puede inserterse

un cable de conexién de alte tensidn. la sberturs pasanie :
18 corresponde el entrehierro 13 de los ejemplos de la fi-'
gure 2. ’
En estado final, o8 decir después de inser-
tada la bobine de alte tensidn 10, el cable de conexién y
los rectificadores de semioconductores 12, se conecta con

une mesa de colada el cuerpo soporte.l5 en forma de bande-

Ja, ‘de manara que resulte un cOmponente compacto.

-NOTA -~ N
Desorita suficiéntemente en 1? naturéiezaf

© del invento; asf como la menera de reslizerlo en 1s pfaé—'

tica, debe hacerse conster on las disposiciones anterior-
mente indicadas son susceptibles de modificaciones de de-

~ talle., en tuanto no alteren su principio fundamental. Tam-

bien sé hace constar que el invento corresponde a una So-
licitud de Patente presentads en Alemania, con el nt P 24
32 206.3 de 5 de julio de 1974; acogiendose por lo tanto,

‘a los beneficios que conceden loa Convenios Internszcione~

les an -igor, slendo lo que constituye la aaencia del re-

‘ferido invento y por lo que se solicite Patente de Inven=-

cién por 20 aflos en Espafia, sobre: PERFECCIONAMIENTOS EN.
TRANSFORMADORES »E LINEA; oaracterizado por lo siguiente
1.~ Perfeccionamientos en transformedores

de lines, del tipo utilizado en receptores de televisién

que comprenden una bobina de alta tensiénﬁinprgsta&a en
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gilicio situados uno tréds otro.
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mn cuerpo @e resina de colade y un rectificedor de semicon-
ductores. uma de cuyas conexiones estd enlazaia con el ex-
tremo de arrollamiento en la bobina de alta tensién y el
rectificador de semiconductores estén dispuestos cerca uno
dal otro y porque la bobine de alta tensién y el rectifica=
dor de semiconductores estdn revestidos por colada formando
un componente compacto.

, , 2.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién
;. caracterizados porque entre le bobina de alta tengidn
¥ el rectificador de semiconductores estd previsio un entrg

hierro.

3.~ Perfeccionamientos segin una de les reivin-
dlcaciones 1 y 2, caracterizadod porque el rectificador de
gsemiconductores estd construido de dos rectificadores dé

4.- Perfeccionamientos segin une de las reivin-|
dicaciones 1 & 3, caracterizedos porque estéd preﬁisto ﬁn
cuerpo soporte en forma de bandeja que en un extremo pre-
senta un oilindro hueco, para la recepcidn de la-bobiné
de'alta tensién por fuera y para la recepcién de un nucleo
de trensformador por dentro, y porque en el otio extremo
estdn diSpuestasvcémaras pera la recepcién de rectifica-
dores de silicio; separadas del cilindro hueco mediante
una abevturs pasante Qque sirve como entrehierro.

5.~ Perfeccionamientos en transformedores de 1li-
nea; tal y como quesa sustanciaimente descrito en la pre-
sente Memoria & ilustrado en el adjunto dibujo. .

Esta Memoria consta de cinco hojés escritas a
méquina por une sola cara. o o
Medrid, b JYL 1978
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